BERICHTIGUNGEN

In dem Aufsatz von A. Schnepf und H. Schnéckel in Heft 19, 2002, S. 3683 -3704, wurden in Abschnitt 4.4.2 versehentlich zwei
Formelnummern vertauscht. Richtig hat der Cluster [Ga; {Si(SiMes);}¢] die Nummer 22 und der Cluster [Ga,((SitBu;)s]~ die
Nummer 23.

In der Zuschrift von Y. K. Kim und T. Livinghouse in Heft 19, 2002, S. 3797 —-3799, sind auf den Reaktionspfeilen in Schema 4 die
falschen Verbindungsnummern gedruckt: Anstelle von 6 f muss es zweimal 6 ¢ lauten. Die Redaktion bittet um Entschuldigung

fiir diesen Fehler.
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In der Zuschrift von J.-X. Wang et al. in Heft 15, 2002, S. 2881-2884, hitte der untere Teil von Schema 1 folgendermaf3en

dargestellt werden sollen:
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Des Weiteren unterscheiden sich die in Schema 2 mit 1-8 bezeichneten Verbindungen von den entsprechend nummerierten
Verbindungen im Haupttext, in der Experimental Section oder den Hintergrundinformationen.
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